ABSTRAKT:

Tato prace se zabyva studiem spinové dynamiky v polovodi¢ovych systémech vhodnych pro
spintroniku, které jsou zaloZeny na polovidi¢i galium arsenid (GaAs). Pomoci metod ultrarychlé
laserové spektroskopie a transporniho meéfeni jsme zkoumali dva typy modelovych
polovodicovych struktur.

Ve feromagnetickém polovodi¢i (Ga,Mn)As jsme se zabyvali laserem vyvolanou precesi
magnetizace. Zjistili jsme, ze plivodem této precese miize byt nejen pienos energie z laserovych
pulst, ale také ptfenos Uhlového momentu z kruhové polarizovaného svétla na elektrony a
nasledné na magnetické momenty. Tento opticky ,,spin transfer torque* je zcela novym jevem
pozorovanym poprvé vramci této prace. Dale jsme ukdzali moznost kontroly precese
magnetizace vyvolané pfenosem energie, a to jak Cisté opticky, tak elektricky za pouziti piezo
meénici.

V oblasti Cisté nemagnetické spintoniky jsme studovali nizkodimenziondlni struktury zalozené
na GaAs/AlGaAs kvantovych jamach se specidlnim typem spin orbitalni (SO) vazby, které
vykazuji Hallliv jev souvisejici s injeci spinové polarizovanych nosict (SIHE) . Tyto struktury
byly litograficky zpracovany do formy dvojdimenzionalni planiarni fotodiody. V naSich
experimentech jsme dokézali ptimo elektricky detekovat precesi spinovych momentt elektront v
SO poli, coz je rozsifenim plivodniho SIHE. Tato metoda, spolecné s detekci €isté spinového
proudu uskuteénéného v této praci, pozdéji pomohla k ispésné realizaci spinového tranzistoru.



